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Fig. 3 : Nano caractérisation de la charge de surfacet de |la force adhésives entre deux couches

Le projet s'est concentré sur le développement d'un
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circuit autour de sa frequence de résonance (fig. 4
connectent et deconnectent alternativement les élem
déphaseur, permettant le controle du faisceau d’émi
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“wSYMIAE a bénéficie du développement d'un transceiver

Fig. 4 : (a gauche) un interrupteur élémentaire de Bctuateur de codage RF-MEMS

développé dans SYMIAE ; (a droite), courbe de résonamcdes difféerents
Interrupteurs développeés : la courbe M3 (résonance @0 GHz) correspond a

I'exemple.
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